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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国太阳光伏能源系统标准化技术委员会(SAC/TC90)提出并归口。
本标准起草单位:无锡尚德太阳能电力有限公司。
本标准主要起草人:李华、陈如龙、汪义川、梁哲、杨林、张光春、施正荣。
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地面用晶体硅太阳电池总规范

1 范围

  本标准规定了地面用晶体硅太阳电池的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
本标准适用于地面用单晶硅太阳电池和地面用多晶硅太阳电池(以下简称电池)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志(GB/T191—2008,ISO780:1997,MOD)

GB/T2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T6495.1—1996 光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量(idtIEC60904-1:1987)

GB/T6495.3—1996 光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据

(idtIEC60904-3:1989)

GB/T6618 硅片厚度和总厚度变化测试方法

GB/T17473.7—2008 微电子技术用贵金属浆料测试方法 可焊性、耐焊性测定

IEC60891 晶体硅光伏器件的Ⅰ-Ⅴ实测特性的温度和辐照度修正方法(Photovoltaicdevices
ProceduresfortemperatureandirradiancecorrectionstomeasuredⅠ-Ⅴcharacteristics)

ASTMD3359 胶带试验测定粘合性的方法(Standardtestmethodsformeasuringadhesionby
tapetest)

SEMIPV22 太阳电池用硅片规范(Specificationforsiliconwafersforuseinphotovoltaicsolar
cells)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
钝形缺口 obtusenick
缺口形状呈现为沿边缘平缓过渡,并不向中心深入的状态。

3.2 
V形缺口 V-typenick
缺口形状呈现为向中心尖锐深入的形状,类似字母“V”。

3.3 
基体材料 substrate
符合SEMIPV22要求的单晶硅片或多晶硅片。
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